
5.5-6.1 ГГц МИС ГУН                          RMA80012 
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Основные параметры

• 10 дБм вых. мощность  

• -110 дБн/Гц фазовый шум 

• 1.5x1.5 мм размер кристалла 
 

 

Технические характеристики 
 

СВЧ МИС генератора управляемого напряжением  

С диапазона частот. Напряжение питания 5В. МИС изготовлена по 

технологии GaAs HBT.  

 

Электрические х-ки МИС в бескорпусном исполнении 
(температура T=25 oC) 

Параметры Ед. Мин Тип Maкс 

Диапазон частот (F) ГГц 5.5 5.9 6.1 

Выходная мощность дБм - 10  

Фазовый шум на отстройке 100 кГц дБн/Гц - -110 - 

Уровень гармоник 

2-я 

3-я 

дБн -  

-30 

-45 

- 

Напряжение управления (Vss) V 1 11 12 

Напряжение питания (Vdd) V - 5  

Ток потребления (Idd) мА  22  

Диапазон рабочих температур C -65 25 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты измерений  

 
Рис.1 Выходная мощность 

 

Результаты измерений фазового шума 

 
Рис.2 Фазовый шум 

 

 

 

 

 

 



Габариты 

          
 

 

Схема включения 

 

Рекомендации по монтажу МИС  

Установку МИС в аппаратуру для обеспечения заземления необходимо осуществлять на 

металлическое (металлизированное) основание. Допускаются следующие методы установки: 

– пайка эвтектическим сплавом AuSn (80/20) с использованием преформы в  виде фольги. 

Рекомендуемая температура рабочей поверхности при монтаже 255 ºС, рекомендуемая 

температура инструмента 265 ºС. Допустимая температура при монтаже – не более 320 ºС, 

допустимое время монтажа – не более 20 с; 

– установка на токопроводящий клей. Монтажная поверхность должна быть предва-

рительно очищена и обезжирена. На монтажную поверхность следует наносить минимальное 

количество (дозу) токопроводящего клея таким образом, чтобы после позиционирования и 

установки кристалла клей выступал вокруг всего периметра кристалла (или не менее чем с 

трех сторон) в виде тонкого пояска. Режимы полимеризации (отверждения) клея должны 

соответствовать установленным требованиям производителя клея. 

1  Регулировка частоты 
2  СВЧ выход 
3 питание 
4 земля 



 

Присоединение выводов внешних элементов схемы аппаратуры к контактным 

площадкам входа и выхода СВЧ модулей в бескорпусном исполнении необходимо 

осуществлять методом термокомпрессионной или термозвуковой сварки с помощью 

перемычки из золота марки Зл 999,9 в виде ленты шириной (90 ± 10) мкм и толщиной от 12 до 

15 мкм, по одной перемычке на каждую контактную площадку. Допускается выполнять 

присоединение входа и выхода СВЧ с помощью двух перемычек из золота марки Зл 999,9 в 

виде проволоки круглого сечения диаметром от 18 до 25 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнение в корпусе МК 5167.12-1.01 

 

 

 

 

 

 

Информация для заказа 

RMA80012 Бескорпусное исполнение 

RMA80012P Керамический корпус 

 

5 Выход свч 

11 управление 

3 питание 

2 земля 


